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P A T E N T E
D E

I N T R O D U C C I O N

por "PERFECCIONAMIENTOS EN LAS PILAS O BATERIAS ELECTRICAS", a favor 

de Don Antonio Casades de V ivar, de n ac ion a lid ad  e sp añ o la , re sid en te  

en B arcelon a, c a l le  de T arragona, ns 133 .

La presente memoria se r e f i e r e  a unos perfeccionam ientos en l a s  

p i la s  o b a te r ía s  e l é c t r i c a s .

En e l e x tra n je ro  se fa b r ic a n  unas pequeñas p i l a s  muy adecuadas 

para  ap ara to s d< corrección  de so rd e ra , u o t r o s ,  fác ilm en te  acondi- 

c ion ab les en un b o l s i l l o ,  en cuyas p i la s  se  comprende una c áp su la  de 

h ie rro  embutido, como recep tácu lo  extern o , y a l  propio tiem po, como 

polo p o s it iv o  d e l elem ento.

E l polo n egativo  lo  co n stitu y e  un ap ilam ien to  de lám inas de zino 

enm—arcado en una c in tu ra  a i s la n te  de goma, o s im ila r ?  que forma r e ­

borde por su  p a rte  su p erio r  e in f e r io r ,  presentando a s í  e l  ap ilam ien— 

to en p o sic ió n  p a ra le la  a l  fondo de la  cáp su la  y directam ente sobre 

e l  e l e c t r o l i t o ,  co n stitu id o  por una masa ae n id ra to  p o tá s ic o .

l^ u a jo  ae e ste  n ia rau o , se  ^aj.ia una nasa compacta de óxido de 

m ercurio, mezclado con g r a f i t o ,  apoyado d irectam ente poore e l  fondo 

de la  c á p su la . E ste óxido ac tú a  como d e sp o la r iz a n te .

Con e sta  d isp o s ic ió n , l a  d ife re n c ia  de p o te n c ia le s  que se e s t a -
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bleoe l l e g a  a un v a lo r  de 1 ,3 5 ,v o lt io s
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, Las p i la s  o b a te r ía s  e s ta rá n  compuestas por uno o v a r io s  elemen­

to s  según e l tipo  y potencia de la  p i la  o b a te r ía .

Es c a r a c t e r í s t ic o  en e ste  perfeccionam iento e l  empleo de l a  cáp­

su la  de h ie rro  emoutido, que puede a p lic a r s e  a e s te  sistem a de p i la s  

o a o tra s  de cu a lq u ie r  tip o  que convenga.

El ap ilam iento  de elementos s im ila r e s  a l  d e sc r ito  proporciona un 

v o lt a je  de l a  cu an tía  que convenga, siendo e l  conjunto de elementos en 

b a te r ía  de muy poco volumen.

Como ejemplo de r e a l iz a c ió n  se  acompaña a la  presente memoria una 

lám ina de d iou jos en la. cual se  há represen tado  un caso  de r e a liz a c ió n  

que se  c i t a  a  t í t u lo  de ejem plo. En e l  d io u jo :

L a  f ig u r a ,  rep re se n ta  l a  secc ió n  d iam etral de un elemento, según 

la  in ven ción .

C on siste  l a  p i la  en cu e stió n  en una cáp su la  1 , de h ie rro  p a siv o , 

emoutida en una so la  p ie z a , dentro de l a  cu a l se  d e p o sita  en e l  fondo 

una masa ^  de óxido de m ercurio y g r a f i t o ,  e ^ ro p o rc io n e s  v a r ia b le s ,  

disponiendo soore e l l a  o tr a  masa o p a sta  de h id ra to  p o tá sico  J5, encima 

de la  cu al a s ie n ta  e l  ap ilam iento  de lám inas de zinc 4  en cerradas l a ­

teralm ente en l a  funda a is la n te  ¿  con stru id a en goma u o tro  n & teria ! 

s im i la r ,  que p resen ta  en su s bordes l a s  p e stañ as v u e lta s  6 y 7 para 

re te n e r  en tre  e l l a s  a l a s  lám inas c i t a d a s .

El polo p o s it iv o  queda en la  oápsu la  de h ie rro  y e l n egativo  en l a  

masa a p ila d a  de h o jas de z in c , de cuyo ap ilam ien to  se  toma l a  co rrien ­

te  en l a  lán in a  su p erio r mediante un borne adecuado.

E l ap ilam ien to , por su p erp osic ión  c o a x ia l  de una s e r ie  de elemen­

to s  ig u a le s  a l  in d icad o , dá lu g a r  a un incremento en e l  v o l t a je ,  s i  

se  t r a t a  de l l e g a r  a  v o lta je  re lativam en te elevado oom lo  c u a l , dentro 

de muy poco volumen queda atendido cu a lq u ie r  s e r v ic io  o ap arato  e lé c ­

t r i c o ,  como son lo s  de corrección  de so rd era  u o t r o s .

La invención , dentro de su  e sen c ia l id a d , puede se r  l le v a d a  a  l a
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p r a c t ic a  en o tra s  form as de r e a l iz a c ió n  que d if ie re n  en d e ta lle  de 

l a  in d icad a  a t í t u lo  de ejemplo en l a  d e sc r ip c ió n , a  la.s cu ales a lcan ­

zará  igualm ente l a  p ro tecc ió n  que se re cao a . Podrá puós c o n stru irse  

en c u a lq u ie r  forma y tamaño, con lo s  medios mas adecuados a cada ca­

so , por quedar todo e l lo  ccmprenuido dentro del e s p ír i tu  de l a s  r e i ­

v in d ic a c io n e s .

-  3 -

R O T A

D escrito  e l o b je to  de l a  invención , lo  que se  d e c la ra  como nó 

p rac ticad o  n i puesto  en e jecu ción  en España, comprende l a s  s ig u ie n ­

te s  re iv in d ic a c io n e s :

1 .  -  P erfeccionam ientos en l a s  p i la s  o b a te r ía s  e l é c t r i c a s ,  carac­

te r iz ad o s esencialm ente por e l hecho de c o n s t itu ir  cada elemento a 

base de una cáp su la  de h ie rro  pasivo  embutido en una so la  p ie z a , cu­

ya cápsula con stitu y e  e l polo p o s it iv o  de la  p i l a ,  conteniendo en su 

in te r io r  un medio d e sp o lar izan te  s itu ad o  en su fondo, un medio activo  

o e le c t r o l i t o  colocado so ore e l  a n te r io r  y finalm ente e l e lectrod o  ne­

g a tiv o  co n stitu id o  por un ap ilam iento  de lám inas de zin c en d isp o s i­

ción p a ra le la  a l  fondo de la, cáp su la  y en con tacto  con e l  medio ac tiv o

2 . -  P erfeccion am ien tos, según l a  re iv in d ic a c ió n  a n te r io r , en lo s  

que, e l d e sp o larizan te  es a base de óxido de m ercurio , a l  cual se  le  

mezcla g r a f i to  en proporciones v a r ia b le s  p ara  aumentar su con du ctib i­

lid ad #

3 .  -  P erfeccion am ien tos, según l a s  re iv in d ic a c io n e s  1 y 2 , en lo s  

que, e l medio a c t iv o  es e l  h id ra to  p o tá sico  en masa sobre el elemento 

d e sp o la r iz an te  *

4 .  -  P erfeccion am ien tos, según l a s  re iv in d ic a c io n e s  1 a  3# en lo s  

que, e l  ap ilam iento  de lám inas de zinc se h a l la  encerrado latera lm en te
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$n unq, funda de goma, o s im ila r ,  l a  cual como elemento a is la n te  p ro te­

ge la  in te g r id a d  in te r io r  del elem ento, comprendiendo dicha funda dos 

p estañ as o rebordes su p erio r e in f e r io r ,  p a ra  mejor re te n e r  a  l a s  l á ­

minas de z in o .

Según se  d escrib e  y r e iv in d ic a  en la  p resen te  memoria que consta 

de cuatro  h o ja s  fo l ia d a s  y m ecanografiadas por una so la  c a ra  y de una 

lámina de d ib u jo s .

M adrid, a cu atro  de Marzo de mil novecientos cincuenta y d o s. 

ANTONIO CASABES DE VIVER.

5 5 .— P erfeccionam ientos en l a s  p i l a s  o b a te r ía s  e lé c t r i c a s *

p .a .
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